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摘要(译)

一种像素驱动设备，其中，在将超过驱动晶体管(T3)的阈值电压(Vth)的
参考电压(Vref)通过信号线内(Ld)施加于包括电致发光元件(101)和驱动晶
体管的每个像素(21(i，j))上后，将信号线设定为高阻抗状态，并在预定
的沉降时间消逝后获取信号线的一端的电压值，并基于在比预定的值长
的多个第一沉降时间获取的电压值来获取每个像素的驱动晶体管的阈值
电压和像素驱动电路的电流放大因子作为第一特性参数，并基于第一特
性参数的值和在比预定的值短的时间获取的测得的电压值来获取表示电
流放大因子的无规性的无规性参数。
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